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MỞ ĐẦU 
 

Trong những thập niên trước, việc nghiên cứu kỹ thuật và lý thuyết siêu cao tần 

thường tập trung vào việc nghiên cứu và giải các bài toán phức tạp của trường điện từ 

cho các phần tử ống dẫn sóng bằng việc áp dụng hệ các phương trình Maxwell, nhưng 

ngày nay các kỹ sư làm việc trong lĩnh vực siêu cao chủ yếu thiết kế mạch điện siêu 

cao tần có  cấu trúc phẳng (plarmar) và  các mạch tích hợp (intergrated circuitry), do 

đó không cần quan tâm nhiều đến việc phân tích lý thuyết trường điện từ nữa. Thay 

cho những phương trình của Maxwell, là những công cụ rất đắc lực khác đó là phần 

mềm thiết kế siêu cao tần CAD(Computer –Aid Design) và máy phân tích mạng 

(Network Analyzer). Tuy nhiên, một cuốn sách được coi là cẩm nang của các kỹ sư 

thiết kế siêu cao tần, và là công cụ không thể thiếu đó là cuốn sách Microwave 

Engineering của tác giả David Pozar, giáo sư của Trường Đại học Massachuset, Mỹ.  

Nếu không có một trong ba công cụ quan trọng này thì việc nghiên cứu chế tạo các 

phần tử siêu cao tần hiện đại sẽ gặp rất khó khăn, còn nếu không có cả ba công cụ này 

thì chúng ta không thể nghĩ tới việc thiết kế chế tạo các phần tử siêu cao tần.  

Ba năm trước, do sự ra đời của Trung tâm nghiên cứu Điện tử-Viễn thông, 

thuộc Khoa Công nghệ, nay là trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà nội,  việc nghiên cứu 

kỹ thuật và lý thuyết siêu cao tần hiện đại đã được thúc đẩy tại Việt nam. Tại đây, 

chúng tôi, những kỹ sư thiết kế siêu cao tần đã có cơ hội làm việc với những công cụ 

cực kỳ quan trọng như là máy phân tích mạng, và phần mềm thiết kế ADS2003, tuy 

nhiên phần mềm này chỉ được dùng thử trong thời gian là ba tháng.    

Luận văn Thạc sỹ này trình bày các giải pháp cho nhưng vấn đề mà chúng tôi 

gặp trong quá trình nghiên cứu thiết kế chế tạo các phần tử thụ động siêu cao tần có 
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cấu trúc mạch dải. Ví dụ như làm thế nào để chế tạo được bộ lọc đường dây đôi băng 

rộng trong khi với phương pháp truyền thống băng tần đạt được của bộ lọc chỉ nhỏ hơn 

20%, hay làm thế nào để chế tạo chế tạo được bộ lọc siêu hẹp với những vật liệu có hệ 

số phẩm chất thấp. Ngoài ra luận văn này cũng nêu ra một số công thức mới và phép 

biến đổi tương đương mới bổ xung vào lý thuyết đường dây đôi hiện nay.   Những kết 

quả này cũng đã được các hội nghi quốc tế công nhận.  

- Luận văn gồm bốn chương. Chương 1, Chương 2,  trình bày những nét cơ 

bản của  lý thuyết đường dẫy dẫn sóng, và lý thuyết mạng Vi ba. Nó là cơ sở lý thuyết 

để đi đến các kết quả của chương 3 và chương 4. Chương 3 trình bày cơ sở lý thuyết 

đường dây đôi, những công thức bổ xung cho nó. Chương 4 đề xuất một thiết kế  mới 

của một bộ lọc đường dây đôi băng rộng, kết quả này đạt được do việc ứng dụng 

những kết quả phát triển lý thuyết đường dây đôi đã được trình bày ở chương 3.  Nội 

dung của chương 1, chương 2, và một phần chương 3 được trích dẫn từ cuốn sách: 

“Microwave Engineering” của tác giả David Pozar, xuất bản năm 1998, và Bài Giảng 

Kỹ thuật viba của GS.TSKH Phan Anh xuất bản năm 2005.  

 


